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Изобретение относится к технологии полупроводников, в частности, к способам получения 
полупроводниковых наноструктур. 
Способ получения полупроводниковых наноструктур заключается в электрохимическом травлении 
полупроводниковых поверхностей. Новизна изобретения состоит в том, что электрохимическое травление 
осуществляют с приложением импульсного напряжения в растворе при следующем соотношении 
компонентов: 
Н3PO4  10 мл  
НNO3  10 мл 
Na2Cr2O7  0…10 г  
H2O 300 мл. 
 
П. формулы: 1 
Фиг.: 2 
 


